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摘要： 

成功地将单晶Si(111)表面光化学引入官能团的技术与水溶性碳二亚胺催化多肽合成技术结合起来,制备并表征了

ss-DNA 共价修饰的Si(111)表面.进一步证明了该表面具有特异性杂交的活性和反复使用的稳定性.为制备出可靠

的、可反复使用的基因芯片提供了一种新的方法. 
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